Podwdjna dioda - pentoda

Wzmacniacz w. c¢z., wzm. p. €z., wzm.
Demodulator + ARW

m. Cz.

EBF11

43

Warto$ci robocze

Wzm. w. cz. lub wzm. p. cz.

Ua 100 100
U 50 100 100 200
un -1 -18 -2 -35,5
la 2,2 - 5 -
hi 0,9 - 18 -
19 19

Sa 1400 9 1800 9

0,5 >10 15 >10
Rk 300 300
Rsi 55 55

Wzm. m. cz.

Uab 250
Ra 0,2
Rsi 08
Rk 2
UAR]V 0 25 0
la 0,8 0,24 15
hi 0,24 0,06 0,46
ku 98 7 83
h 0,78 2,2 0,7
h 13 37 1,15

TYPY PODOBNE

Uz=6,3v
// -20dmA
(0]

250 \%
100 250 V
-2 -45 V

5 - mA
18 - mA

19 VIV
1800 9 [XAV

2 >10 Mft

300 n

85 kQ
250 \%
0,1
0,4 MO

1 kU

25 \%
0,38 mA
0,11 mA

5 VIV
2,7 %
4,4 7.

EBF11

Philips

Stalowy

Wartosci graniczne

Pentoda

kaomax 550 V t/Z)I18Zczmax
Uamax 300 VvV AZ)Imax

Us pmax 550 V iDlszczma.*
AS2niax 125 Vv
Famax 15 W
Fs2max 03 W
(fcmax 10 mA
Asimax 3 Mi)

Uivldem&x 100V

Rwlktnax 20 kU

Pojemnosci
Cwel 52 pF cdi
Cyiyi 62 pF cdii
Csla, <0,002 pF colibll
Csilto <0.001  pF CDl/w
CdUlw

CDJisl <0,001
Cld\1+D1lsi <0,001
Cfll/a <0,015
CIDW+DlIta <0,015

AN

Dioda

350

2,3
2,7
0,5
0,5
0,12

mA
mA



30kQ

001



